
特　長
●	低コストのゲート・ドライバ（FETおよびIGBTの駆
動に最適なソリューションを提供）

●	ディスクリート・トランジスタ・ペアによる駆動の
代替として最適（コントローラとのインタフェース
が容易）	

●	CMOS互換の入力ロジック・スレッショルド（VDD
が18Vを超えた場合は固定）

●	分割出力によって個別のオン/オフ調整が可能
●	TTL互換の固定スレッショルドによるイネーブル
●	高いピーク駆動電流：ソース2.5A、シンク5A
（VDD	18V時）	

●	広いVDD範囲：10V～35V	
●	入力ピンは最大–5V	DCの負電圧を許容
●	入力がフローティング時またはVDD	UVLO時は出
力をLowに保持

●	高速伝搬遅延（標準17ns）
●	高速立ち上がり/立ち下がり時間
		（1,800pFの負荷で標準15ns/7ns）	
●	低電圧誤動作防止（UVLO）
●	ハイサイドまたはローサイド・ドライバとして使用
可能（適切なバイアスと信号分離により設計された
場合）

●	低コストで省スペースの6ピンDBV（SOT-23）パッ
ケージ	

●	動作温度範囲：–40°C～140°C

アプリケーション
●	スイッチ・モード電源
●	DC/DCコンバータ
●	ソーラー・インバータ、モーター制御、UPS
●	HEVおよびEV用充電器
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FETおよびIGBTシングル・ゲート・ドライバ
シンクピーク電流：5Aおよびソースピーク電流：2.5A、

35VMAX VDD

www.tij.co.jp

●	家電製品
●	再生可能エネルギーの電力変換
●	SiC	FETコンバータ

概　要
UCC27532は、シングル・チャネルの高速ゲート・ドライバで

あり、最大2.5Aのソース電流と5Aのシンク電流（非対称駆動）
でMOSFETおよびIGBTパワー・スイッチを効果的に駆動でき
ます。非対称駆動の強力なシンク能力により、寄生成分による
ミラー・ターンオン効果に対して耐性を高めています。また、
UCC27532デバイスは分割出力構成を実装し、ゲート駆動電流
はOUTHピンからソース、OUTLピンからシンクされます。こ
のピン配置により、ユーザーはOUTHおよびOUTLピンに対し
てそれぞれ独立したオン/オフ抵抗を使用でき、スイッチング
のスルー・レートを簡単に制御できます。

また、レール・ツー・レールの駆動能力と、標準17nsの非常に
小さな伝搬遅延を特長としています。

UCC27532DBVは、VDDが18V以下のとき、立ち上がり時
はVDDの55%、立ち下がり時はVDDの45%となるCMOS入力ス
レッショルドを備えています。VDDが18Vを超えると、入力ス
レッショルドは最大レベルに固定されます。 

このドライバには、TTL互換の固定スレッショルドを持つ
ENピンが搭載されています。ENは内部でプルアップされてい
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	 静電気放電対策

この集積回路は、ESDによって破損する可能性があります。
テキサス・インスツルメンツは、集積回路を取り扱う際には常に
適切な注意を払うことを推奨します。正しいESD対策をとらな
いと、デバイスを破損するおそれがあります。

ESDによる破損は、わずかな性能低下からデバイスの完全な
故障まで多岐にわたります。精密な集積回路の場合、パラメー
タがわずかに変化するだけで公表されている仕様から外れる可
能性があるため、破損が発生しやすくなっています。

るため、ENをLowにするとドライバがディスエーブルになり、
オープンにすると通常動作が可能になります。ENピンは、IN
ピンと同じ性能を持つ追加の入力としても使用できます。

ドライバの入力ピンをオープンにすると、出力がLowに保持
されます。ドライバのロジック動作は、アプリケーション図、
タイミング図、および入出力真理値表に示されています。

VDDピンの内部回路には、低電圧誤動作防止機能が搭載さ
れ、VDD電源電圧が動作範囲内になるまで出力がLowに保持さ
れます。

UCC27532ドライバは、6ピンの標準SOT-23（DBV）パッケー
ジで供給されます。デバイスは、–40°C～140°Cの幅広い温度
範囲で動作します。

(1)

ピーク電流
（ソースおよびシンク）

入力スレッショルド・
ロジック型番 パッケージ (2) 動作温度範囲

TA

CMOS-(dependent onUCC27532DBV SOT-23, 6-PIN 2.5 A and 5 A –40°C ～+140°CVDD bias voltage)
（1）DBVパッケージはPd-Ni-AuのPbフリー・リード仕上げであり、255°C～260°Cのピーク・リフロー温度でMSLレベル1に準拠し、
 鉛フリーまたはSn/Pb半田付けのいずれにも対応できます。 
（2）最新のパッケージ情報については、TIのWebサイトをご覧ください。 

製品情報

標準アプリケーション図
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